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摘要  为定量研究变掺杂结构对阴极量子效率的作用效果，设计生长了两种不同掺杂方式的反射式梯度掺杂

GaAs光电阴极，激活后测量了两者的光谱响应曲线。将光谱响应曲线转换为对应的量子效率曲线，对不同入射

光波段的量子效率进行了拟合分析，得到了体现变掺杂结构贡献程度的变掺杂系数K值。研究发现，同一阴极材
料对不同波段的入射光，其掺杂结构产生的作用效果各不相同。同时，不同掺杂结构光电阴极对于相同波段范围
内的入射光，其作用效果也不相同。产生这些差别的根本原因，是由于不同掺杂结构下，材料中内建电场的位置
和强度不同而造成的。该研究为评判不同掺杂方式下光电阴极的结构性能提供了有效的分析手段，对研究阴极变
掺杂结构的优化设计具有非常重要的应用价值。  
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